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【 請 求 項 １ 】
　
　
　

　
　

【 請 求 項 ２ 】
　
　
　
　
　

酸 化 膜 を 形 成 し 、
前 記 酸 化 膜 上 に 窒 化 タ ン タ ル 又 は タ ン タ ル か ら な る 第 １ 層 を 形 成 し 、
前 記 第 １ 層 上 に タ ン グ ス テ ン 、 タ ン グ ス テ ン を 主 成 分 と す る 化 合 物 、 又 は 窒 化 タ ン グ ス

テ ン か ら な る 第 ２ 層 を 形 成 し 、
前 記 第 ２ 層 上 に マ ス ク を 形 成 し 、
フ ッ 素 系 ガ ス 、 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 酸 素 を 含 む 一 定 流 量 の エ ッ チ ン グ ガ ス を 用 い て 、 チ ャ

ン バ 圧 力 、 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 電 力 密 度 、 バ イ ア ス 電 力 密 度 、 並 び に 前 記 フ ッ 素 系 ガ ス 、 前
記 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 前 記 酸 素 の 流 量 比 を 変 化 さ せ る こ と な く エ ッ チ ン グ 処 理 す る こ と に よ
り 、 前 記 酸 化 膜 を 露 出 さ せ 、 前 記 第 ２ 層 の 幅 が 前 記 第 １ 層 の 幅 よ り も 短 く な る よ う に す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

酸 化 膜 を 形 成 し 、
前 記 酸 化 膜 上 に 窒 化 タ ン タ ル か ら な る 第 １ 層 を 形 成 し 、
前 記 第 １ 層 上 に タ ン グ ス テ ン か ら な る 第 ２ 層 を 形 成 し 、
前 記 第 ２ 層 上 に マ ス ク を 形 成 し 、
フ ッ 素 系 ガ ス 、 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 酸 素 を 含 む 一 定 流 量 の エ ッ チ ン グ ガ ス を 用 い て 、 チ ャ

ン バ 圧 力 、 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 電 力 密 度 、 バ イ ア ス 電 力 密 度 、 並 び に 前 記 フ ッ 素 系 ガ ス 、 前
記 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 前 記 酸 素 の 流 量 比 を 変 化 さ せ る こ と な く エ ッ チ ン グ 処 理 す る こ と に よ



【 請 求 項 ３ 】
　
　

【 請 求 項 ４ 】
　
　

【 請 求 項 ５ 】
　
　

【 請 求 項 ６ 】
　
　
【 請 求 項 ７ 】
　
　

【 請 求 項 ８ 】
　 絶 縁 基 板 上 に 島 状 の 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 半 導 体 膜 上 に 酸 化 膜 か ら な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 窒 化 タ ン タ ル 又 は タ ン タ ル か ら な る 第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 を 形 成 し
、
　 前 記 第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 上 に タ ン グ ス テ ン 、 タ ン グ ス テ ン を 主 成 分 と す る 化 合 物 、 又 は
窒 化 タ ン グ ス テ ン か ら な る 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 上 に マ ス ク を 形 成 し 、
　 フ ッ 素 系 ガ ス 、 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 酸 素 を 含 む 一 定 流 量 の エ ッ チ ン グ ガ ス を 用 い て 、 チ ャ
ン バ 圧 力 、 電 力 密 度 、 バ イ ア ス 電 力 密 度 、 並 び に 前 記 フ ッ 素 系 ガ ス 、 前
記 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 前 記 酸 素 の 流 量 比 を 変 化 さ せ る こ と な く エ ッ チ ン グ 処 理 す る こ と に よ
り 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 露 出 さ せ 、 前 記 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 の チ ャ ネ ル 方 向 の 寸 法 が 前 記
第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 の チ ャ ネ ル 方 向 の 寸 法 よ り も 短 く な る よ う に す る こ と を 特 徴 と す る 半
導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 絶 縁 基 板 上 に 島 状 の 半 導 体 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 半 導 体 膜 上 に 酸 化 膜 か ら な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 上 に 窒 化 タ ン タ ル か ら な る 第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 上 に タ ン グ ス テ ン か ら な る 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 上 に マ ス ク を 形 成 し 、
　 フ ッ 素 系 ガ ス 、 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 酸 素 を 含 む 一 定 流 量 の エ ッ チ ン グ ガ ス を 用 い て 、 チ ャ
ン バ 圧 力 、 電 力 密 度 、 バ イ ア ス 電 力 密 度 、 並 び に 前 記 フ ッ 素 系 ガ ス 、 前
記 塩 素 系 ガ ス 、 及 び 前 記 酸 素 の 流 量 比 を 変 化 さ せ る こ と な く エ ッ チ ン グ 処 理 す る こ と に よ
り 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 露 出 さ せ 、 前 記 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 の チ ャ ネ ル 方 向 の 寸 法 が 前 記
第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 の チ ャ ネ ル 方 向 の 寸 法 よ り も 短 く な る よ う に す る こ と を 特 徴 と す る 半
導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
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り 、 前 記 酸 化 膜 を 露 出 さ せ 、 前 記 第 ２ 層 の 幅 が 前 記 第 １ 層 の 幅 よ り も 短 く な る よ う に す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 ２ に お い て 、
前 記 チ ャ ン バ 圧 力 は １ ． ０ ～ １ ． ６ Ｐ ａ の 範 囲 内 の 所 定 の 値 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半

導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 ２ ま た は 請 求 項 ３ に お い て 、
前 記 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 電 力 密 度 は １ ． ０ ２ ～ ２ ． ０ ４ Ｗ ／ ｃ ｍ ２ の 範 囲 内 の 所 定 の 値 で

あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 ２ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 バ イ ア ス 電 力 密 度 は ０ ． ０ ３ ～ ０ ． １ ９ Ｗ ／ ｃ ｍ ２ の 範 囲 内 の 所 定 の 値 で あ る こ と

を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ 層 を ５ ～ ５ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 ２ 層 を ２ ０ ０ ～ ６ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製

方 法 。

誘 導 結 合 プ ラ ズ マ

誘 導 結 合 プ ラ ズ マ

請 求 項 ９ に お い て 、
前 記 チ ャ ン バ 圧 力 は １ ． ０ ～ １ ． ６ Ｐ ａ の 範 囲 内 の 所 定 の 値 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半



【 請 求 項 １ １ 】
　
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　
　

【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 乃 至 請 求 項 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 第 １ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 を ５ ～ ５ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置
の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 乃 至 請 求 項 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 第 ２ 層 ゲ ー ト 電 極 膜 を ２ ０ ０ ～ ６ ０ ０ ｎ ｍ の 膜 厚 に 形 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導
体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 フ ッ 素 系 ガ ス は Ｓ Ｆ ６ で あ り 、 且 つ 前 記 塩 素 系 ガ ス は Ｃ ｌ ２ で あ る こ と を 特 徴 と す
る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か 一 項 に お い て 、
　 前 記 酸 化 膜 は 酸 化 シ リ コ ン 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
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導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 ９ ま た は 請 求 項 １ ０ に お い て 、
前 記 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 電 力 密 度 は １ ． ０ ２ ～ ２ ． ０ ４ Ｗ ／ ｃ ｍ ２ の 範 囲 内 の 所 定 の 値 で

あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。

請 求 項 ９ 乃 至 請 求 項 １ １ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 バ イ ア ス 電 力 密 度 は ０ ． ０ ３ ～ ０ ． １ ９ Ｗ ／ ｃ ｍ ２ の 範 囲 内 の 所 定 の 値 で あ る こ と

を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
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８ １ ３
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